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Άσκηση 5 

Τρίοδος (TRANSISTOR)  

 
Σκοπός του πειράµατος  

 Η πειραµατική µελέτη της συµπεριφοράς της τριόδου (transistor) σε συνθήκες (α) 

συνεχούς τάσης (dc) και (β) εναλλασσόµενης (ac) τάσης στα άκρα της. Η µελέτη απλών 

κυκλωµάτων µε τρίοδο και η διερεύνηση της λειτουργίας τους. Η σύγκριση 

χαρακτηριστικών και λειτουργίας της τριόδου µε αυτής της διόδου.  

 

∆ιαδικασία  

1. Υλοποιήστε το παρακάτω κύκλωµα (Βασική Ηλεκτρονική Malvino 4η Έκδοση ) που 

απεικονίζεται στο σχήµα 1 µε τα στοιχεία που θα σας δοθούν και συνδέστε στα άκρα 

του την πηγή συνεχής τάσης d.c. Εφαρµόστε διάφορες τιµές τάσης VI µετρώντας µε 

ηλεκτρονικό πολύµετρο κάθε φορά τις αντίστοιχες τιµές VΒΕ και IΒ ( B BE

e

V V
R
−= ). 

Καταγράψτε τις µετρήσεις σε ένα πίνακα (12 τιµές σύνολο). Η τιµή της τάσης V1 να 

κυµαίνεται από 0 – 10 V (Οι πρώτες 5 τιµές να παρθούν µε βήµα 0.2 V). ∆ίνονται RC 

= 10 k, RE = 1 k. 

 
Σχήµα 1 
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2. Αν αντιστρέψετε την πολικότητα της πηγής VI στα άκρα του transistor τι 

παρατηρείτε;.  

 

3. Κατασκευάστε το κύκλωµα του σχήµατος 2. Στην συνέχεια για τιµές της τάσης 

εισόδου VI από 0 – 10 Volts και ρυθµίζοντας την τάση Vcc ίση µε 12V µετρείστε τις 

αντίστοιχες τιµές των (α) VCE, (β) VRc και (γ) VBE. Από τις µετρήσεις αυτές χαράξτε 

την γραφική παράσταση Ic - VCE αφού πρώτα υπολογίσετε µέσω του νόµου του Ohm 

το ρεύµα Ic για κάθε τιµή του VC. Οι τιµές των µετρούµενων µεγεθών καταγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα. Επιλέξτε τις αντιστάσεις RE =1k, RB =1k, Rc =10k 

 
Σχήµα 2 
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4. Κατασκευάστε το κύκλωµα του σχήµατος 3. Χρησιµοποιήστε εναλλασσόµενο σήµα 

ηµιτονοειδούς µορφής µε πλάτος από κορυφή σε κορυφή 1 V και συχνότητας 1 KHz. 

Συνδέστε παράλληλα µε τα άκρα C και E του transistor ένα παλµογράφο. Σχεδίαστε 

την κυµατοµορφή της τάσης VCE καθώς και την Vi. 
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Σχήµα 2 

 

5. Χαράξτε την χαρακτηριστική της διόδου ΙB = f (VBE) από τις µετρήσεις που πήρατε 

στο βήµα 1 της εργαστηριακής άσκησης.  
 

6. Τι παρατηρείτε στις χαρακτηριστικές αυτές της τριόδου. Ποια τα συµπεράσµατα σας. 

Μπορεί η συµπεριφορά λειτουργίας της τριόδους να ταυτιστεί µε αυτή της διόδου 

στο σηµείο αυτό (συµβουλευτείται βήµα 2 στην εργαστηριακή άσκηση); 
 

7. Χαράξτε τις χαρακτηριστικές της τριόδου Ic= f(VCE) από τις µετρήσεις που πήρατε 

στο βήµα 3 της εργαστηριακής άσκησης. Ποια τα συµπεράσµατα σας; 

 

8. Παρουσιάστε τις ζητούµενες κυµατοµορφές στο βήµα 4 της άσκησης. Σχολιάστε τα 

αποτελέσµατα σας.  

 
 


